SEMINARIUM Z MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w środę 
20 listopada 2013 r., o godz. 10:00
w sali 203 (bud. 1) odbędzie się seminarium, na którym
Prof. Bryan L. Gallagher

University of Nottingham, UK

wygłosi referat na temat:

Critical behaviour in GaMnAs and the development of antiferromagnetic semiconductors
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